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摘要(译)

本发明涉及一种TFT-LCD阵列基板及其制造方法，其中阵列基板包括栅
线、数据线和公共电极线，所述栅线和数据线限定的子像素区域内形成
有像素电极和第一薄膜晶体管，还包括第一测试线、第二测试线和第二
薄膜晶体管，所述第二薄膜晶体管与所述第二测试线连接；所述第二薄
膜晶体管的源极与所述第一测试线连接，所述第二薄膜晶体管的漏极与
所述公共电极线连接；各条公共电极线分别与各个测试电极连接。本发
明提供的阵列基板及其制造方法，既能够保证TFT-LCD基板的正常使
用，又能够通过调节某些公共电极线来达到局部测试的目的。
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